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요약

본 발명에서는, 액티브 영역과, 상기 액티브 영역의 주변부를 이루는 비액티브 영역을 가지며, 서로 대향되게 배치된 

제 1, 2 기판과; 상기 제 1, 2 기판을 합착시키며, 상기 액티브 영역과 비액티브 영역 사이 경계부에 위치하는 씰패턴

과; 상기 제 1 기판의 액티브 영역에서, 제 1 방향으로 형성된 게이트 배선과; 상기 제 1 방향과 교차되는 제 2 방향으

로 형성된 데이터 배선과; 상기 게이트 및 데이터 배선이 교차되는 지점에 형성되는 박막트랜지스터와; 상기 박막트

랜지스터와 연결된 화소 전극과; 상기 제 2 기판의 내부면에 형성된 공통 전극과; 상기 제 1 기판의 비액티브 영역에 

위치하며, 상기 게이트 및 데이터 배선과 연결되는 게이트 및 데이터 패드와; 상기 씰패턴과 접하는 게이트 및 데이터

배선부의 적층두께를 균일하게 유지시키는 단차보상 패턴을 포함하는 액정표시장치용 액정패널을 제공함으로써, 첫

째, 액티브 영역의 네변부에서의 셀갭을 일정하게 유지할 수 있어, 화질특성을 향상시킬 수 있고, 둘째, 씰패턴과 접하

는 어레이 기판의 상부면이 울퉁불퉁하게 형성됨에 따라 씰패턴과 접하는 표면적이 넓어지게 되어, 씰패턴의 접착력

을 높일 수 있는 장점을 가진다.

대표도

도 3

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 일반적인 액정표시장치용 액정패널에 대한 평면도.

도 2a 내지 2c는 일반적인 4 마스크 액정표시장치용 어레이 기판에 대한 단면도로서, 도 2a는 박막트랜지스터부이고,

도 2b, 2c는 게이트 배선부 및 데이터 배선부의 폭방향 단면도를 각각 나타낸 도면.

도 3은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 단차보상 패턴부를 포함하는 액정표시장치용 액정패널에 대한 평면도.
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도 4a의 , 4b는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 단차보상 패턴부에 대한 도면으로서, 도 4a는 제 1 단차보상 패턴부, 도

4b는 제 2 단차보상 패턴부에 대한 단면도.

도 5는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 단차보상 패턴부를 포함하는 액정표시장치용 액정패널에 대한 평면도.

도 6a, 6b는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 단차보상 패턴부에 대한 도면으로서, 도 6a는 게이트 배선간 이격구간에 

형성되는 단차보상 패턴부이고, 도 6b는 데이터 배선간 이격구간에 형성되는 단차보상 패턴부에 대한 단면도.

< 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 >

110 : 제 1 기판 112 : 게이트 배선

114 : 데이터 배선 116 : 화소 전극

118 : 게이트 패드 120 : 데이터 패드

130 : 제 2 기판 140 : 씰패턴

142 : 액정주입구 144 : 봉지용 씰

150 : 액정층 V : 액티브 영역

VIa : 제 1 비액티브 영역 VIb : 제 2 비액티브 영역

VI : 비액티브 영역 VIIa : 제 1 단차보상 패턴부

VIIb : 제 2 단차보상 패턴부 VII : 단차보상 패턴

T : 박막트랜지스터

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정표시장치에 관한 것이며, 특히 단차부 보상패턴을 가지는 액정표시장치용 액정패널에 관한 것이다.

액정표시장치의 구동원리는 액정의 광학적 이방성과 분극성질을 이용하는 것이다. 상기 액정은 구조가 가늘고 길기 

때문에 분자의 배열에 방향성을 갖고 있으며, 인위적으로 액정에 전기장을 인가하여 분자배열의 방향을 제어할 수 있

다.

따라서, 액정의 분자배열 방향을 임의로 조절하면, 액정의 분자배열이 변하게 되고, 광학적 이방성에 의하여 상기 액

정의 분자 배열 방향으로 빛이 굴절하여 화상정보를 표현할 수 있다.

현재에는 박막트랜지스터(Thin Film Transistor ; TFT)와 상기 박막트랜지스터에 연결된 화소전극이 행렬방식으로 

배열된 능동행렬 액정표시장치(Active Matrix LCD : AM-LCD)가 해상도 및 동영상 구현능력이 우수하여 가장 주목

받고 있다.

이하, 도 1은 일반적인 액정표시장치용 액정패널에 대한 평면도로서, 어레이 기판 구조를 중심으로 도시하였다.

도시한 바와 같이, 액티브 영역(I)과 액티브 영역(I)의 주변부를 이루는 비액티브 영역(II)을 가지며, 서로 대향되게 제 

1, 2 기판(10, 30)이 배치되어 있고, 제 1, 2 기판(10, 30)을 합착시키는 씰패턴(40)이 형성되어 있고, 씰패턴(40) 내

부 영역에는 액정층(50)이 개재되어 있다.
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상기 액정층(50)은 씰패턴(40)의 일측에 구성된 액정 주입구(42)를 통해 주입되며, 주입 후에는 봉지용 씰(44)에 의

해 외부로 누출되는 것이 방지된다.

상기 비액티브 영역(II)은, 제 1 기판(10)에 포함되는 제 1 비액티브 영역(IIa)과, 제 2 기판(30)에 포함되며 제 1 비액

티브 영역(IIa)보다 내부에 위치하는 제 2 비액티브 영역(IIb)으로 구성된다.

상기 제 1 기판(10)의 액티브 영역(I)에는 서로 교차되게 형성된 게이트 및 데이터 배선(12, 14)이 다수 개 형성되어 

있고, 게이트 및 데이터 배선(12, 14)이 교차되는 지점에는 박막트랜지스터(T)가 형성되어 있고, 박막트랜지스터(T)

와 연결되어 화소 전극(16)이 형성되어 있다. 그리고, 도면으로 제시하지는 않았지만, 제 2 기판(30)의 내부면에는 특

정 파장대의 빛을 착색하는 적, 녹, 청 컬러필터와, 컬러필터의 컬러별 경계부 및 비화소 영역에 위치하여 빛샘 현상을

방지하는 블랙매트릭스와, 공통 전압이 인가되는 공통 전극이 포함된다.

그리고, 상기 제 1 비액티브 영역(IIa)에는 게이트 및 데이터 배선(12, 14)과 외부 회로를 연결시키는 게이트 및 데이

터 패드(18, 20)가 각각 위치하고 있다.

제 1 기판(10) 상에 구성되는 게이트 및 데이터 배선(12, 14)과 같은 어레이 패턴들은 얻고자 하는 패턴의 마스크를 

사용하여 빛을 선택적으로 감광성 물질인 PR(photo resist)에 조사함으로써 마스크의 패턴과 동일한 패턴을 형성하

는 사진식각(photolithography) 공정에 의해 이루어지는데, 이러한 사진식각 공정에서는 화학적/물리적 공정이 반복

되고, 공정 수가 증가할 수록 제조비용이 증가하고 소자에 손상을 주기 때문에, 저마스크 공정을 이용한 액정표시장

치에 대한 개발이 활발히 이루어지고 있다.

한 예로, 기존에는 게이트 공정, 반도체 공정, 데이터 공정, 콘택홀 공정, 화소 전극 공정을 포함하는 5 마스크 공정에 

의해 어레이 기판이 주로 제작하였으나, 최근에는 반도체 공정과 데이터 공정을 하나의 마스크 공정으로 진행하는 4 

마스크 어레이 공정이 주목받고 있다.

도 2a 내지 2c는 일반적인 4 마스크 액정표시장치용 어레이 기판에 대한 단면도로서, 도 2a는 박막트랜지스터부이고,

도 2b, 2c는 게이트 배선부 및 데이터 배선부의 폭방향 단면도를 각각 나타낸 도면이다.

도 2a에서는, 투명 기판(1) 상에 게이트 전극(60)이 형성되어 있고, 게이트 전극(60)을 덮는 기판 전면에 게이트 절연

막(62)이 형성되어 있고, 게이트 절연막(62) 상부에 반도체층(64), 소스 및 드레인 전극(66, 68)이 형성되어 있다.

상기 게이트 전극(60), 반도체층(64), 소스 및 드레인 전극(66, 68)은 박막트랜지스터(T)를 이룬다.

상기 박막트랜지스터(T) 상부에는, 드레인 전극(68)을 일부 노출시키는 드레인 콘택홀(70)을 가지는 보호층(72)이 

형성되어 있고, 보호층(72) 상부에는 드레인 콘택홀(70)을 통해 드레인 전극(68)과 연결되는 화소 전극(74)이 형성되

어 있다.

전술한 반도체층(64)은, 순수 비정질 실리콘(a-Si)으로 이루어진 액티브층(64a ; active layer)과, 불순물 비정질 실

리콘(n+ a-Si)으로 이루어진 오믹콘택층 (64b ; ohmic contact layer)으로 구성되고, 상기 소스 및 드레인 전극(66, 

68) 사이 구간에 위치하는 오믹콘택층(64b)을 제거하고, 그 하부층을 이루는 액티브층(64a)을 노출시키는 방법으로 

채널(ch)이 구성되는데, 4 마스크 공정에서는 반도체층(64)과 소스 및 드레인 전극(66, 68)을 일괄식각하는 공정에서

채널부에 대해서는, 빛의 회절 현상에 의해 빛의 노광량을 조절할 수 있는 회절 마스크가 주로 이용된다.

도 2b에는 상기 게이트 전극(도 2a의 60)과 동일공정에서 동일물질로 이루어진 게이트 배선(76)과, 게이트 배선(76)

을 덮는 기판 전면에 게이트 절연막(62), 보호층(72)이 차례대로 형성되어 있다.

도 2c에는 게이트 절연막(62) 상부에 반도체층(64)이 형성되어 있고, 반도체층(64) 상부에는 전술한 소스 및 드레인 

전극(66, 68)과 동일공정에서 동일물질로 이루어진 데이터 배선(78)이 형성되어 있고, 데이터 배선(78)을 덮는 기판 

전면에는 보호층(72)이 형성되어 있다.

일반적으로, 4 마스크 액정표시장치용 어레이 기판에서는, 반도체 공정과 데이터 공정이 하나의 마스크 공정에서 이

루어짐에 따라, 데이터 공정에서 패턴화되는 소스 및 드레인 전극(66, 68) 그리고, 데이터 배선(78) 하부에 반도체층(

64)이 동일패턴으로 형성된다.

이와 같이, 기존의 4 마스크 액정표시장치에서는 상기 데이터 배선(78) 하부층에 반도체층(64) 패턴이 위치하기 때문

에, 반도체층(64)의 두께만큼, 상기 게이트 배선부의 적층두께(상기 도 2b의 D1)와 데이터 배선부의 적층두께(D2)간

에 두께차를 가졌다.
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일반적으로, 게이트 배선 2700 Å, 게이트 절연막 4000 Å, 반도체층 2000Å, 데이터 배선 1500 Å, 보호층 2000 Å

의 두께로 형성할 경우, 게이트 배선부 및 데이터 배선부의 적층두께(D1, D2)는 각각 8700 Å, 9500 Å이므로, 이러

한 어레이 기판 상의 배선간의 적층두께 차는 씰패턴 주변부의 셀갭차를 불균일하게 하여 화면 얼룩을 유발시키는 문

제점이 되었다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

상기 문제점을 해결하기 위하여, 본 발명에서는 씰패턴과 인접한 액티브 영 역의 네변부에서의 셀갭을 균일하게 유지

하여 화질 특성이 향상된 액정표시장치를 제공하는 것을 목적으로 한다.

이를 위하여, 본 발명에서는 씰패턴과 접하는 게이트 및 데이터 배선부에 단차부 보상패턴을 형성하고자 한다.

발명의 구성 및 작용

상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명에서는 액티브 영역과, 상기 액티브 영역의 주변부를 이루는 비액티브 영역을 

가지며, 서로 대향되게 배치된 제 1, 2 기판과; 상기 제 1, 2 기판을 합착시키며, 상기 액티브 영역과 비액티브 영역 사

이 경계부에 위치하는 씰패턴과; 상기 제 1 기판의 액티브 영역에서, 제 1 방향으로 형성된 게이트 배선과; 상기 제 1 

방향과 교차되는 제 2 방향으로 형성된 데이터 배선과; 상기 게이트 배선과 데이터 배선이 교차되는 지점에 형성되는

박막트랜지스터와; 상기 박막트랜지스터와 연결된 화소 전극과; 상기 제 2 기판의 내부면에 형성된 공통 전극과; 상

기 제 1 기판의 비액티브 영역에 위치하며, 상기 게이트 배선과 데이터 배선에 각각 연결되는 게이트 패드 및 데이터 

패드와; 상기 씰패턴과 접하는 게이트 배선부와 데이터 배선부의 적층두께를 균일하게 유지시키는 제 1 단차보상 패

턴과 제 2 단차보상 패턴을 포함하는 액정표시장치용 액정패널을 제공한다.

상기 단차보상 패턴은 상기 씰패턴과 접하는 게이트 배선의 상부에 형성되고, 상기 제 2 단차보상 패턴은 상기 씰패

턴과 접하는 상기 데이터 배선의 하부에 형성되며, 상기 제 1 단차보상 패턴은 상기 데이터 배선과 동일공정에서 동일

물질로 이루어지고, 상기 제 2 단차보상 패턴은 상기 게이트 배선과 동일공정에서 동일물질로 이루어지는 것을 특징

으로 한다.

그리고, 상기 데이터 배선의 하부층에는, 상기 박막트랜지스터를 구성하는 반도체층 패턴이 위치하며, 상기 제 1 단차

보상 패턴은 상기 씰패턴과 접하는 상기 게이트 배선간 이격구간에 위치하고, 상기 제 2 단차보상 패턴은 상기 씰패턴

과 접하는 상기 데이터 배선간 이격구간에 위치하고, 상기 제 1 단차보상 패턴은 상기 데이터 배선과 동일공정에서 동

일물질로 이루어지는 것을 특징으로 한다.

그리고, 상기 제 2 단차보상 패턴은 상기 게이트 배선과 동일공정에서 동일물질로 이루어지는 것을 특징으로 한다.

이하, 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부한 도면을 참조하여 설명하기로 한다.

- 실시예 1 -

본 발명에 따른 실시예 1은, 씰패턴과 접하는 게이트 및 데이터 배선부의 적층구조를 동일하게 구성하는 실시예이다.

도 3은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 단차보상 패턴부를 포함하는 액정표시장치용 액정패널에 대한 평면도이다.

도시한 바와 같이, 액티브 영역(V) 및 액티브 영역(V)의 주변부인 비액티브 영역(VI)을 가지는 제 1, 2 기판(110, 130

)이 서로 대향되게 배치되어 있고, 액티 브 영역(V)과 비액티브 영역(VI)의 주변부에는 제 1, 2 기판(110, 130)을 합

착시키는 씰패턴(140)이 형성되어 있고, 씰패턴(140) 내에는 액정층(150)이 개재되어 있다.

그리고, 상기 씰패턴(140)의 일측에는 액정 주입구(142)가 형성되어 있으며, 액정 주입구(142)의 외측에는 주입된 

액정층(150)의 외부 누설을 방지하는 봉지용 씰(144)이 형성되어 있다.

상기 제 1 기판(110)의 비액티브 영역에 해당되는 제 1 비액티브 영역(VIa)은 제 2 기판(130)의 비액티브 영역인 제 

2 비액티브 영역(VIb)보다 외부로 확장형성되어 있다.

제 1 기판(110)의 액티브 영역(V)에는, 제 1 방향으로 게이트 배선(112)이 형성되어 있고, 제 1 방향과 교차되는 제 2

방향으로 데이터 배선(114)이 형성되어 있으며, 게이트 및 데이터 배선(112, 114)이 교차되는 지점에는 박막트랜지

스터(T)가 형성되어 있고, 박막트랜지스터(T)와 연결되어 화소 전극(116)이 형성되어 있다. 그리고, 제 1 비액티브 
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영역(VIa)에는, 게이트 및 데이터 배선(112, 114)과 미도시한 외부회로를 연결하기 위한 게이트 및 데이터 패드(118,

120)가 각각 형성되어 있다.

본 발명에서는, 상기 씰패턴(140)과 접하는 게이트 및 데이터 배선(112, 114)부를 단차보상 패턴부(VII)로 구성하는 

것을 특징으로 한다.

상기 단차보상 패턴부(VII)는 제 1 방향으로 형성된 제 1 단차보상 패턴부(VIIa)와, 제 2 방향으로 형성된 제 2 단차보

상 패턴부(VIIb)로 구성되며, 제 1, 2 단차보상 패턴부(VIIa, VIIb)의 적층두께는 서로 균일한 값을 가지는 것을 특징

으로 한다.

도면으로 상세히 제시하지는 않았지만, 상기 제 2 기판(130)의 내부면에는 공통 전극이 형성되어 있으며, 이외에도 

컬러필터와, 컬러필터의 컬러별 경계부에 위치하는 블랙매트릭스를 포함할 수 있다.

도 4a의 , 4b는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 단차보상 패턴부에 대한 도면으로서, 도 4a는 제 1 단차보상 패턴부, 도

4b는 제 2 단차보상 패턴부에 대한 단면도이다.

도 4a의 제 1 단차보상 패턴부(VIIa)에는, 투명 기판(100) 상에 게이트 배선(162)이 형성되어 있고, 게이트 배선(162

)을 덮는 기판 전면에 게이트 절연막(164)이 형성되어 있고, 게이트 절연막(164) 상부에는 제 1 단차보상 패턴(166)

이 형성되어 있고, 제 1 단차보상 패턴(166) 덮는 기판 전면에 보호층(168)이 형성되어 있다.

상기 제 1 단차보상 패턴(166)은 반도체층(미도시)과 동일공정에서 동일물질로 이루어진 제 1a 단차보상 물질층(166

a) 및 데이터 배선(미도시)과 동일공정에서 동일물질로 이루어진 제 1b 단차보상 물질층(166b)이 차례대로 적층된 

구조로 이루어지는 것을 특징으로 한다.

도면 상의, 'DI'은 상기 제 1 단차보상 패턴부(VIIa)의 적층두께를 나타낸다.

도 4b의 제 2 단차보상 패턴부(VIIb)에는, 투명 기판(100) 상에 제 2 단차보 상 패턴(170)이 형성되어 있고, 제 2 단

차보상 패턴(170)을 덮는 기판 전면에는 게이트 절연막(164)이 형성되어 있고, 게이트 절연막(164) 상부에는 액티브

층(172a), 오믹콘택층(172b)이 차례대로 적층되어 구성된 반도체층(172) 및 반도체층(172)과 대응되는 면적을 가지

는 데이터 배선(174)이 차례대로 형성되어 있고, 데이터 배선(174) 및 반도체층(172)을 덮는 기판 전면에는 보호층(1

68)이 형성되어 있다.

상기 제 2 단차보상 패턴(170)은 전술한 게이트 배선(도 4a의 162)과 동일 공정에서 동일 물질로 이루어지는 것을 특

징으로 한다.

도면 상의 'DII'는, 상기 제 2 단차보상 패턴부(VIIb)의 적층두께를 나타내는 것이고, 제 2 단차보상 패턴부(VIIb)는 전

술한 제 1 단차보상 패턴부(VIIa)와 대응되는 적층구조를 가지므로, 'DI'과 'DII'는 동일한 값을 가지게 된다.

즉, 이러한 제 1, 2 단차보상 패턴부(VIIa, VIIb) 구조에 의하면, 씰패턴 부근에서의 셀갭을 전체적으로 균일하게 유지

할 수 있다.

- 실시예 2 -

본 발명에 따른 실시예 2는, 씰패턴과 접하는 게이트 및 데이터 배선부에 단차보상 패턴부를 구성함에 있어서, 게이트

배선간의 이격구간 및 데이터 배선간의 이격구간에 서로 상대 물질로 이루어진 단차보상 패턴을 구성하는 실시예이

다.

도 5는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 단차보상 패턴부를 포함하는 액정표시장치용 액정패널에 대한 평면도로서, 상

기 도 3과 중복되는 부분에 대한 설명은 생략하기로 한다.

도시한 바와 같이, 제 1 방향으로 형성된 게이트 배선(212)과, 제 1 방향과 교차되는 제 2 방향으로 형성된 데이터 배

선(214)과, 게이트 및 데이터 배선(212, 214)의 끝단부에 게이트 및 데이터 패드(216, 218)가 각각 구성되어 있고, 

제 1, 2 방향으로 게이트 및 데이터 배선(212, 214)과 게이트 및 데이터 패드(216, 218)간 연결부인 액티브 영역(VIII

)과 비액티브 영역(IX) 간 경계부에는 씰패턴(220)이 형성되어 있다. 상기 씰패턴(220)과 접하는 게이트 배선(212)간

제 1 이격구간(Xa) 및 데이터 배선(214)간 제 2 이격구간(Xb)에는 제 1, 2 단차보상 패턴(222, 224)이 각각 구비됨을

특징으로 한다.
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전술한 실시예 1에서는, 씰패턴과 접하는 게이트 및 데이터 배선부에 단차부 보상패턴을 포함시켜 게이트 배선부와 

데이터 배선간의 적층두께를 균일하게 유지시키는 것을 특징으로 하는 반면, 본 실시예에서는 게이트 및 데이터 배선

(212, 214)의 적층구조는 기존 방식대로 유지하고, 대신 게이트 배선(212)간 제 1 이격구(Xa)간에 데이터 배선(214)

과 동일한 적층구조를 가지는 제 1 단차보상 패턴(222)을 구비하고, 데이터 배선(214)간 제 2 이격구간(Xb)에는 게이

트 배선(212)과 동일한 적층구조를 가지는 제 2 단차보상 패턴(224)을 구비하는 방법으로 전체두께를 균일하게 유지

하는 것을 특징으로 한다.

도 6a, 6b는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 단차보상 패턴부에 대한 도면으로서, 도 6a는 게이트 배선간 이격구간에 

형성되는 단차보상 패턴부이고, 도 6b는 데이터 배선간 이격구간에 형성되는 단차보상 패턴부에 대한 단면도이다.

도 6a에서는, 투명 기판(200) 상에 게이트 배선(212)이 형성되어 있고, 게이트 배선(212)을 덮는 기판 전면에 게이트

절연막(230)이 형성되어 있고, 게이트 절 연막(230) 상에서 게이트 배선(212)과 이웃하는 영역에 제 1 단차보상 패턴

(222)이 형성되어 있고, 게이트 절연막(230) 및 제 1 단차보상 패턴(222)을 덮는 기판 전면에 보호층(232)이 형성되

어 있다.

상기 제 1 단차보상 패턴(222)은 반도체 물질로 이루어진 제 1a 단차보상 물질층(222a)와, 데이터 배선물질로 이루

어진 제 1b 단차보상 물질층(222b)이 차례대로 적층된 구조를 가지는 것을 특징으로 한다.

도면 상에서, 'Da'는 게이트 배선부의 적층두께이고, 'Db'는 제 1 단차보상 패턴(222)부의 적층두께이다.

도 6b에서는, 투명 기판(200) 상에 제 2 단차보상 패턴(224)가 형성되어 있고, 제 2 단차보상 패턴(224)을 덮는 기판

전면에는 게이트 절연막(230)이 형성되어 있고, 게이트 절연막(230) 상의 제 2 단차보상 패턴(224)과 이웃하는 영역

에는 액티브층(234a), 오믹콘택층(234b)이 차례대로 적층되어 구성된 반도체층(234)과, 반도체층(234)와 대응되는 

패턴을 가지는 데이터 배선(214)이 차례대로 형성되어 있고, 데이터 배선(214) 및 게이트 절연막(230)을 덮는 기판 

전면에는 보호층(232)이 형성되어 있다.

상기 제 2 단차보상 패턴(224)은 전술한 게이트 배선(도 6a의 212)과 동일공정에서 동일물질로 이루어진 것을 특징

으로 한다.

이에 따라, 상기 도 4a에서 게이트 배선부의 적층두께(Da)와 제 1 단차보상패턴(222)부의 적층두께(Db)의 합은, 상

기 도 4b의 데이터 배선(214)부의 적층두께(Dc)와 제 2 단차보상 패턴(224)부의 적층두께(Dd)의 합과 대응되는 값을

가지게 된다.

즉, 본 실시예에서는 게이트 및 데이터 배선부간의 적층두께 차를 보상하기 위하여, 게이트 배선간 이격구간에는 데

이터 배선부와 동일한 적층구조를 가지는 단차보상 패턴을 구성하고, 데이터 배선간 이격구간에는 게이트 배선부와 

동일한 적층구조를 가지는 단차보상 패턴을 구성함에 따라, 액티브층의 네변부에서 균일한 적층두께를 갖도록 하는 

것을 특징으로 한다.

또한, 본 실시예에 의하면, 씰패턴과 접하는 어레이 기판의 상부면이 울퉁불퉁하게 형성됨에 따라, 씰패턴과 접하는 

표면적이 넓어지게 되어, 씰패턴의 접착력을 높일 수 있다.

그러나, 본 발명은 상기 실시예들로 한정되지 않고, 본 발명의 취지에 벗어나지 않는 한도 내에서 다양하게 변경하여 

실시할 수 있다.

발명의 효과

이와 같이, 본 발명에 따른 단차보상 패턴을 가지는 액정표시장치용 액정패널에 의하면, 다음과 같은 효과를 가진다.

첫째, 액티브 영역의 네변부에서의 셀갭을 일정하게 유지할 수 있어, 화질특성을 향상시킬 수 있다.

둘째, 씰패턴과 접하는 어레이 기판의 상부면이 울퉁불퉁하게 형성됨에 따라, 씰패턴과 접하는 표면적이 넓어지게 되

어, 씰패턴의 접착력을 높일 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
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액티브 영역과, 상기 액티브 영역의 주변부를 이루는 비액티브 영역을 가지며, 서로 대향되게 배치된 제 1, 2 기판과;

상기 제 1, 2 기판을 합착시키며, 상기 액티브 영역과 비액티브 영역 사이 경계부에 위치하는 씰패턴과;

상기 제 1 기판의 액티브 영역에서, 제 1 방향으로 형성된 게이트 배선과;

상기 제 1 방향과 교차되는 제 2 방향으로 형성된 데이터 배선과;

상기 게이트 배선과 데이터 배선이 교차되는 지점에 형성되는 박막트랜지스터와;

상기 박막트랜지스터와 연결된 화소 전극과;

상기 제 2 기판의 내부면에 형성된 공통 전극과;

상기 제 1 기판의 비액티브 영역에 위치하며, 상기 게이트 배선과 데이터 배선에 각각 연결되는 게이트 패드 및 데이

터 패드와;

상기 씰패턴과 접하는 게이트 배선부와 데이터 배선부의 적층두께를 균일하게 유지시키는 제 1 단차보상 패턴과 제 2

단차보상 패턴

을 포함하는 액정표시장치용 액정패널.

청구항 2.
제 1 항에 있어서,

상기 단차보상 패턴은 상기 씰패턴과 접하는 게이트 배선의 상부에 형성되고, 상기 제 2 단차보상 패턴은 상기 씰패

턴과 접하는 상기 데이터 배선의 하부에 형성된 액정표시장치용 액정패널.

청구항 3.
제 2 항에 있어서,

상기 제 1 단차보상 패턴은 상기 데이터 배선과 동일공정에서 동일물질로 이루어지는 액정표시장치용 액정패널.

청구항 4.
제 2 항에 있어서,

상기 제 2 단차보상 패턴은 상기 게이트 배선과 동일공정에서 동일물질로 이루어지는 액정표시장치용 액정패널.

청구항 5.
제 3 항에 있어서,

상기 데이터 배선의 하부층에는, 상기 박막트랜지스터를 구성하는 반도체층 패턴이 위치하는 액정표시장치용 액정패

널.

청구항 6.
제 1 항에 있어서,

상기 제 1 단차보상 패턴은 상기 씰패턴과 접하는 상기 게이트 배선간 이격구간에 위치하고, 상기 제 2 단차보상 패턴

은 상기 씰패턴과 접하는 상기 데이터 배선간 이격구간에 위치하는 액정표시장치용 액정패널.

청구항 7.
제 6 항에 있어서,

상기 제 1 단차보상 패턴은 상기 데이터 배선과 동일공정에서 동일물질로 이루어지는 액정표시장치용 액정패널.

청구항 8.
제 6 항에 있어서,
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상기 제 2 단차보상 패턴은 상기 게이트 배선과 동일공정에서 동일물질로 이루어지는 액정표시장치용 액정패널.

도면

도면1

도면2a
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可以改善图像质量特性。用于液晶显示器的液晶面板包括形成在点，栅
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